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NOTICIAS VISHAY 

 

ASUNTO: MOSFET de potencia de canal P con baja resistencia de funcionamiento 1.9mΩ 

 

Vishay, empresa distribuida en España y 
Portugal por R.C. Microelectrónica, S.A., presenta 
la serie Si7137DP de MOSFETs de potencia de 
canal P y

 
 

 20 voltios.  

Este dispositivo cuenta con la resistencia de 
funcionamiento más baja jamás conseguida para 
un dispositivo de canal P en un dispositivo con 

huella en SO-8. Esta resistencia es de 1.9mOhms a 10V, 2.5mOhms a 4.5V y 
3.9mOhms a 2.5V. Gracias a esta característica, sus perdidas conductivas son 
menores y por tanto es ideal para aplicaciones de conmutación que requieran 
de baja pérdida de potencia como los ordenadores notebook además de otros 
sistemas industriales. También son usados en adaptadores de corriente alterna 
de 230V a alimentación por baterías, ya que su baja resistencia de 
funcionamiento favorece en un consumo menor de potencia, ahorro de energía 
y prolongación de la vida de la batería. 

Puede acceder a las especificaciones técnicas del Si7137DP a través del 
siguiente enlace:  

http://www.vishay.com/docs/69063/si7137dp.pdf
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